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2. Piezoresistance of p-type silicon and germanium thin layers and microcrystals and sensors on their base

Реферат:
1. Дисертацію присвячено комплексному експериментальному і теоретичному вивченню п'єзоопору в Si та
Ge р-типу провідності для розробки на цій основі сенсорів механічних величин. Встановлені теоретико-
груповими правилами відбору дозволені фізичні моделі п'єзорезистивного ефекту в p-Si та p-Ge. Досліджено
п'єзоопір в широкому діапазоні різнополярних деформацій -1,2 %...+1 % і визначені деформаційні залежності
їх констант п'єзо- та еластоопору. Встановлено, що у деформованих Si та Ge як важкі, такі легкі дірки
характеризуються наборами ефективних мас, які залежать від енергії та деформації. Визначено взаємозв'язок
п'єзоопору та структури в тонких шарах Si та Ge. Істотного покращання характеристик сенсорів досягнуто
завдяки використанню лазерно-рекристалізованих КНІ-структур.

2. The dissertation is devoted to the complex theoretical and experimental study of the piezoresistance of p-type
Si and Ge for the development of piezoresistive sensors. The classification of strain effects in diamond-type
semiconductors is developed. The investigation of piezoresistance in p-type Si and Ge micro-crystals in the wide
strain range -1.2 %...+1 % is carried out; the constants of piezo- and elastoresistance and their deformation



dependencies are calculated. It is established that the heavy and light holes in strained Si and Ge are characterized
by the set of effective masses, which depended from the energy and strain. The correlation between
piezoresistance and structure of Si and Ge thin layers is determined. The significant improvement of sensor's
performance is achieved due to laser recrystallized.
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